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Alimentation  des  tubes  à  décharge  par  des  multiplicateurs  de  tension. 

Dispositif  d'alimentation  des  tubes  à  décharge  à  deux  im- 
pédances  de  sorties  mises  en  série  par  un  multiplicateur  de 
tension,  il  comprend  des  diodes  1-2-3-4-5-6  (voir  Fig.  1)  et  les 
capacités  de  courant  de  décharge  7-8,  les  capacités  d'amor- 
çage  9-10-11-12,  et  les  résistances  14-13  qui  sont  nettement 
plus  faible  que  les  capacités  7-8. 



La  présen te   invention  se  rappor te   à  un  mul t ip l i ca teur   de  tension  à  p l u -  

s ieurs   impédances   ou  r é s i s t a n c e s   de  sort ie  mise  en  s é r i e .  

Elle  peut  se rv i r   aux  a l imenta t ions   des  tubes  à  décharge  du  type  A r g o n ,  

Néon,  (dite  à  cathode  froide)  ou  tube  f luorescen t ,   l a se r ,   petit  modèle  ou  p o u r  

tout  autres   u s a g e s .  

On  connaît  déjà  la  technique  de  l ' a l imen ta t ion   des  tubes  à  décharge  qu i  

nécess i t en t   une  a l imenta t ion   au  moins  de  2  r é s i s t a n c e s   d 'en t rée   d i f f é r en t e  :  

l 'une  à  forte  tension  et  de  t rès  faible  intensi té   pour  engendrer   le  courant  de 

décharge ,   et  ensuite  cette  tension  élevée  n 'est   plus  n e c e s s a i r e   pour  m a i n t e n i r  

le  courant  de  d é c h a r g e .  

Les  procédés  connus  à  ce  jour,  ut i l isent   d iverses   formes  de  t r a n s f o r -  

ma teur   à  forte  fuite  magnét ique,   des  selfs  en  sér ie ,   des  s t a r t e r s ,   ou  des  s y s -  

tèmes  é lect ronique  qui  consis ta ient   a  avoir  un  doubleur  de  tension  à  f a ib l e  

impédance  pour  le  maint ien  de  la  décharge,   et  en  para l lè le   deux  autres   d o u -  

bleurs   de  tension  avec  un  jeu  de  ma t r i ce   à  doide,  pour  empécher   le  d o u b l e u r  

de  tension  à  faible  tension  de  charger   le  second  qui  est  à  forte  r é s i s t a n c e ,   e t  

une  tension  plus  é l e v é e .  

Les  disposit i fs   cités  p r é c e d e m m e n t   p résen ten t   des  inconvénients   d ' ê t r e  

plus  couteux  économiquement ,   plus  lourd  en  poids,  moins  fiable,  si  on  u t i l i s e  

des  composants   à  qualité  égale,  étant  donné  les  quantités  des  c o m p o s a n t s  

u t i l i sés ,   selon  l ' invent ion  sont  moindre  pour  une  fonction,  et  le  résu l ta t   é g a l e .  

L ' invent ion  vise  à  r e m é d i e r   ces  inconvénients   préc i tés   en  créant  un  d i s -  

positif  d ' a l imenta t ion   possédant   au  moins  deux  impédances   de  sor t ie ,   l ' u n e  

en t i è rement   indépendante  de  l 'aure  avec  un  grand  écart  d ' i m p é d a n c e .  

Le  procédé  selon  l ' invent ion,   utilise  un  mul t ip l i ca teur   de  tension  à  deux 

niveaux  de  r é s i s t ance   en  partant   du  sec teur   a l t e r n a t i f .  

Il  est  p résen té   à  t i tre  d 'exemple  dans  la  F i g . l   par  six  cellules  m u l t i p l i -  

catives  de  tension  mises  en  sér ie   et  en  symét r ie   par  rappor t   au  sec teur   p o u r  

a m o i n d r i r   la  tension  de  maxi  de  sortie  par  rapport   au  sec teur ,   ce  qui  peu t  

a m é l i o r e r   la  sécur i té   de  l ' e m p l o i .  

Bien  entendu  le  mul t ip l i ca teu r ,   peut  être  exécuter   par  un  nombre  m o i n d r e  

ou  d 'avantage  de  cellules  mu l t i p l i c a t r i c e s   compat ibles   avec  la  technologie  en  

cours  et  f u t u r e .  



Ce  disposit if   comprend  à  t i tre  d 'exemple  (voir  f ig . l )   les  diodes  1-2  - 3 -  

4-5-6,   des  capacités  7-8  qui  sont  d'une  forte  valeur   pour  a s s u r e r ,   d é t e r m i -  

ner  et  main ten i r   le  courant  de  décharge  dans  le  t u b e .  

Les  capacités   9-10  qui  peuvent  être  de  forte  valeur   voisine  des  p r é c é -  

dentes,   si  l'on  désire   leur  faire  suppor te r   une  fonction  impor tan te   dans  l e  

courant  de  décharge,   par  contre  elles  peuvent  être  de  t rès  faible  valeur   s i  

l 'on  désire   leur  faire  exécuter   la  fonction  unique  de  l ' a m o r ç a g e ;   les  c a p a c i t é s  

11-12  qui  sont  de  t rès  faible  valeur   ne  servent   qu'à  l ' a m o r ç a g e   du  t u b e .  

La  r é s i s t a n c e   13  est  de  faible  va leur ,   et  sert   à  l imi te r   l ' in tens i té   l o r s  

de  la  mise  en  se rv ice ,   le  courant  de  pointe;  elle  peut  être  r emplacée   ou  s e -  

condée  par  une  impédance  selfique  ou  r é s i s t a n c e   à  coefficiant  de  t e m p é r a t u r e  

négative  ou  tout  autre  moyen  l imitant   l ' in tens i té   de  po in t e .  

La  r é s i s t a n c e   14  a  pour  fonction  de  l imi te r   le  courant  de  pointe  dans  l e  

tube  à  décharge,   il  est  p résenté   à t i tre  d 'exemple ,   une  r é s i s t a n c e   ohmique  

et  peut  être  r emplacée   ou  secondée  par  un  composant   actif,  tel  un  t r a n s i s t o r  

(voir  F i g . 1 )  

La  cellule  de  régula t ion,   comprend  une  r é s i s t ance   15,  une  diode  Z e n n e r  

16,  une  r é s i s t ance   17,  et  un  t r a n s i s t o r   18,  qui  sert   à  dé t e rmine r   le  c o u r a n t  

de  d é c h a r g e . ( V o i r   F i g . 2 )  

La  tension  de  sort ie   en  absence  de  charge,   et  de  six  fois  la  t e n s i o n  

crête  d ' en t rée ,   tel  qu'il  est  présenté   dans  la  Fig. 1,  en  six  cellules  m u l t i p l i -  

c a t r i ce s ,   il  est  en  rappor t   direct   avec  le  nombre  de  cellules  u t i l i s é e s .  

En  effet,  les  tubes  à  décharges   ont  la  tendance  de  diminuer  leurs  r é s i s -  

tances  in terne,   lorsque  le  courant  de  décharge  augmente,   cette  réal i té   peu t  

occas ionner   des  effets  désagréab les   qui  consis tent   à  cl ignoter  l ' é c l a i r age   à  

une  f réquence  i ndé te rminée ,   si  le  choix  de  la  r é s i s t ance   14  est  trop  bas,  en  

générale   il  est  de  l ' o r d r e   de  quelques  centaines  d 'Ohmes  à  quelques  K i l o -  

O h m e s .  



1) -  Al imenta t ion  en  courant  continu  consti tuée  par  au  moins  deux  m u l t i -  

p l ica teurs   de  tension  dont  chacun  possède  une  r é s i s t ance   de  sort ie  d i f f é r e n t e ,  

c a r a c t é r i s é e   par  le  fait  que:  

Un  p r e m i e r   mul t ip l i ca teur   de  tension  composé  des  condensa teurs   7 ,  

9,  11,  et  des  diodes  1, 4, 5,  ainsi  qu'un  deuxième  mul t ip l i ca teur   de  t e n s i o n  

composé  des  condensa teurs   8, 10, 12,  et  des  diodes  2, 3, 6,  sont  rel iés   en  

s é r i e .  

2)-  Al imenta t ion  selon  la  revendica t ion   1,  c a r a c t é r i s é e   par  le  fait  que 

les  r é s i s t a n c e s   de  sort ie   des  dits  p r e m i e r   et  deuxième  mul t ip l i ca t eu r s   son t  

rég lab les   grâce  au  choix  de  leur  condensa teur   respec t i f   9  et  10.  

3) -  Al imentat ion  selon  l'une  quelconque  des  revendica t ions   p r é c é d e n t e s ,  

c a r a c t é r i s é e   par  le  fait  qu'elle  est  ut i l isée  pour  l ' a l imen ta t ion   des  tubes  à  

d é c h a r g e .  

4)-  Al imenta t ion  selon  les  revendica t ions   1  et  2,  c a r a c t é r i s é e   par  l e  

fait  que  la  régulat ion  est  a s s u r é e   selon  la  valeur   des  capaci tés   7 et  8  et  l a  

cellule  composée  du  t r a n s i s t o r   18,  r é s i s t a n c e   15,  17,  et  21,  et  la  diode  16.  
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